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A. R. BADZIAN, A. KŁOKOCKI, Z. WEYDMANN: Polikrystaliczne spieki diamentowe 
W pracy przedstawiono pewne własności naturalnych i syntetycznych spieków dia-
mentowych. Przedyskutowano różne metody o t rzymywania spieków w warunkach 
wysokich ciśnień i temperatur , w warunkach prowadzonej syntezy d iamentowej oraz 
spiekanie niskociśnieniowe. 
Omówione zostały wyniki w łasnych prac dotyczących spiekania ziarna d iamentowego 
oraz własności o t rzymanych mater ia łów. 

A. KRYGIEL:Sposó6 sterowania procesem technologicznym porowatych wyrobów 
spiekanych o zadanych własnościach 

W artykule przedstawiono model matematyczny procesu wytwarzania porowatych wy-
robów spiekanych i oparty na n im sposób sterowania technologią. Omówiono sposób 
uzyskiwania założonych paramet rów spieku. 

A. KWIATKOWSKI: Z badań nad rozrostem ziaren w procesie spiekania ferrytu nikla-
wo-cynkowego o składzie zbliżonym do Nio^^Zn^^^^Fei Ot, 

W pracy opisano badania nad rozrostem ziaren ferrytu nik lawo-cynkowego o składzie 
zbl iżonym do Nio,4 Zno^e Fea O4 w procesie spiekania w temperaturze 1573 K. Stwier-
dzono, że przyczyną gwa ł townego (skokowego) rozrostu pojedynczych, monokrystal i-
cznych ziaren w czasie spiekania tego ferrytu może być t rwałe łączenie się ziaren posia-
dających w obszarze styku płaszczyzny sieci krystaliczne nakładające się tak, że tworzy 
się między n imi niskokątowa granica skośna. Zaobserwowanemu zjawisku sprzyja zna-
czna plastyczność ziaren badanego fer ry tu w temperaturze 1573 K. Badania zilustro-
wano zdjęciami z mikroskopu skaningowego JSM-S-1. 
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A. R, BADZIAN, A. KtOKOCKI, Z. WEYDMANNiS/niereo' diamonds 
This paper surveys some information on natural and synthetic polycrystall ine dia-
monds. The various processes; high pressure - high temperature sintering, simulta-
neous growth and sintering of diamonds, low pressure sintering are presented. 
Author 's study of high pressure - high temperature sintering, and properties of the re-
sultant compacts are discussed. 

A. KRYGIEL: The control procedure of technological process of porous sintered pro-
ducts according to assummed properties 

In the article is presented the mathematical model of porous sintered products produ-
cing and its application to the technology control. The way of reaching preassumed 
product parameters is described. 

A. KWIATKO WSKI: The examinations of the grain growth of the Nio,iZno,6Fe2 OJerrite 
during the sintering process in 1573 K 

The examinations of the grain growth during the sintering process in 1573 K of the nic-
kel-zinc ferr i te (near to Nio,4 Zno.e Fez O4) were described. It was stated that the cause of 
the viol ente and step growth of the single, mo nocrystalline grains (during the sintering) 
may be jo in ing of grains having the crystal line net planes which created the law angular 
skew bounduary. The soft f low of the ferrite grains in 1573 K favored this above effect. 
The examinations were illustrated by the scanning microscope photos. 
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A. BAf l3f lH, A. KflOKOUKM, 3. BEI/IMAHH: /lonuKpucmannu^ecKue ariMaabi 
B paöore npeACTas/ieHbi HeKoropbie CBOíicTBa npupoAHWX m ncKyccTseHHbix nonn-
KpMCTa/iJinHecKMx ajiMaaoB. OnucaHbi roMce MeTOflbi nonyneHMn cnHTeTMHecKnx o6pa-
30BaHnii MeroflOM cBepxBbicoKMx AaBneHMíí M weroflOM cneKaHMH B HHSKUX AaBJie-
HHflX. 
HccneAOBaHMfl aaropos KacaKDTCH npoueccos cneKanna aniviaaHoro aepna b ycnoBunx 
BbicoKMx AaBneHMÎi n TeMneparyp. 

A. KPbirEf lb: Memod ynpaenenup mexHonoeuHecKUM npoueccoM cneKOHun Mame-
puanoe c aadoHHbiMu ceoûcmeaMu 
B craTbe npeACTaBnena MareMaTunecKan MOAerib npouecca naroioB/ieHun nopucTbix 
cneneHHbix MarepuanoB n Ha eë ochobb cnocoô ynpaBneHun TexHonorneti. 
OnucaH cnocoô no/iyneHna saAaHHbix napaMerpoB cneKa. 

A. KBHTKOBCKH: flo eonpocy uccnedoeaHun poema aepen e npouecce cneKOHun 
HUKeneeo-uuHKoeoeo (fieppuma c cocmaeoM 6/iu3kum k Nio^Zn^^^Fez O4 e meMne-
pamype 1573 K 

B paöore onMcaHbi MccneAOBaHMH pocra sepeH HMKeneBo-unHKOBoro i^eppura c coc-
TaBOM önnsKMM K Nio,4 Znoß Fe2 O4 b npouecce cneKaHMn b Tewnepaiype 1573 K. flo-
KaaaHo, hto npnHHHOíí pesKoro pocia OTAenbHbix MOHOKpucTa/innsecKHx aepen 
B npouecce cneKannA c^eppura mokbt öbirb npoHHoe coeAnneHHe sepen, MMeK)U4Mx 
Ha nnomaAKe KacannR h/iockocth KpHCTannunecKoti pemerKn, Koropwe naK/iaAbi-
BaKDTCfl Apyr Ha Apyra raK, hto oöpaayeTCH Me>KAy hhmm ManoyrnoBan rpaHMua. Ha-
öriKJAaeMOMy nsneHnio cnocoôcTByei nnacTMMHOCTb sepen cjDeppma b Tewnepaiype 
1573 K. 
HccneAosaHMfl nnniocrpHpyioTCfl 4)0T0rpa4)MnMM, BbinonneHHbiMM cKaHMpyiommvi 
3JieKTpOHHblM MMKpOCKOnOM JSM-S-1. 
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liiFOiiMACJA AUTORÓW 

V celu ułatwienia prac redakcyjnych zv/ią2anyoh z przygotov;aniem-ma-
teriału do druku redaJicJa pro ci Autorół/ o przestrzeganie podanycii niżej 
wskazówek! 

1. Objętoici artykułów v; zasadzie nic pcwirmy przekraczać 10-15 stron 
maszynopisu. 

2. Artykuły pov;inny być napisane na pojedynczych aî iuszacłi fornatu Ai*, 
Jednostronnie z interlinią /co drugi v;iersz/, z marginesom 3,5 crn z 
lewej strony, dużą czcionką. Ka ai^azu nie pov/inno być v/ięcej niż 
51 v/ierazy po 65 znaków. Wszystkie strony po.v/inny być numerowane. 

3. Ha marijineoic tekstu należy zaznaczyć miejsca, których powinny być 
UBiiGBZCZone rysunki i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia /vuiikać zbyt dużych/ należy wykony\iać 
osobno /nie w maszynopisie całego artykułu/, w 3 egzemplarzach na od-
dzielnych arkuszach i numeix>wać kolejno, U góry każdej tabeli podać 
tytuł objaśniający. 

5', Artykuły nadsyłać w 3 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich 
krótkie streszczenia v/ Języku polskim, rosyjskim i angielskim /rów-
nież V/ 3 egzeraplarzach/. 

6. Artykuły powinny v; zasadzie być,.po(izielone logicznie na części, a w 
części końcov/oJ v/inny być sformułowane wnioski. Tytułóv/ rozdziało;/ 
nie należy podkreślać. W miarę możności unikać podziału artykułu na 
oddzielnie zatytułov/ane części. 

7. Rysunki pov/lnny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, "nie v/kleJone do tekstu, 
lecz załączone oddzielnie w usztyymionej kopercie. Spisy rysunków za-
viierające teksty napiBÓv/ pod rysunkami należy sporządzać oddzielnie-
/niezależnie od tekstu artykułóv//, w 3 egzemplarzach. Rysunki należy 
v/ykonyv/ać na przezroczystej kalce drukarskiej tuszem. 

8. Fotografie powinny być ostre i v7ykonane na białym błyszczącym papie-
rze fotograficznym. Numery fotografii i powiększenie należy podawać 
na odY/rocie - ołóv/kiem. 
Numeracją należy objąć rysunki i fotografie łącznie /nie stosov/ać 
oddzielnej numeracji dla ry3i,mkóv/ i oddzielnej dla fotografii/. 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać \<rykciz literatury, wymieniając 
kolejno nazv/isko autora i pier-^sze litery imion, pełny tytuł dzieła. 
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tybuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, ewentu-
alnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, 

. w tekście powołania na numer pozycji w nawiasach k^vadratowych, 
np-. [ 1 ]. 

1(>. Słownictvro techniczne, Jednostki miar, skróty naJważnieJszycK , 
oznaczeń wielkości we wzorach itp, pov;inny być zgodne z terminologią 
przyjętą przez'Polskie Normy, Międzynarodo',i^ Układ Miar /SI/ oraz z 
innymi obowiązującymi przepisami. 

11-, Maszynopis powinien być bezwarunkov/o przejrzany i czytelnie popra-
wiony przez Autora, Poprawek na stronie nie pov/inno być vdqcej 
"niż 5-. 

12'.' Redalccja zastrżega sobie pravro przeprowadzania drobnych zirfian redak-
cyjnych, niezbędnych skrótów, korekty stylistycznej itp. 

15, Fakt nadesłania pracy do wydrukołłrania w "Materiałach Elektronicz-
nych" uważany Jest za równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca 
nie była drukowana ani wysłana do drukov;ania w żadnym innym czaso-
piśmie krajowym lub zagranicznym. 

Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeni telefonu 
celem łatwiejszego porozumiewania się 1 ev/entualnego przesłania na-
leżnego honorarium. 
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